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Information

leEramik

vQ 170

Vorléufige technische Daten : 1/84
Hersteller: VEB Werk fur Fernsehelektronik Berlin

Die VQ 170 ist eine GaAlAs-Infrarotemitter- Sie ist fiir den Einsatz in LLKU-Systemen
diode mit Buchsengeh&use, das mittels einer bestimmt.

ltisbarén Steckverbindung mit einem IWL-Kabel

verbunden werden kann.
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x1) Werden LWL mit einer anderen numerischen
Apertur verwendet, so ist folgender Zusam-
menhang zu beachten: $ = £(NA) 2K .

2) fiir beliebige Tastverhdltnisse NA

3) tp = 1 ps; fp = 10° Hz BE-Nr. VQ 170: 137 86 11 101 170004

Die vorliegenden Datenblatter dienen
ausschlieBlich der Information!

Es konnen daraus keine Liefermog-
lichkeiten oder Produktionsverbind-
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritts sind vorbehalten.
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